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磁性溅射靶材透磁率测试方法

1 范围

本标准规定了磁控溅射用磁性靶材透磁率的术语和定义、检测设备、检验过程及结果计算等内容。
本标准适用于溅射薄膜用各类磁性靶材透磁率的检验。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1 
透磁率 passthroughflux
PTF
直流磁场从磁性靶材一面透过另一面的比率,也称磁透率。

2.2
源磁场 sourcefield
使用霍尔探头高斯计测量的贴近载物台上表面的磁场,为直流磁场,单位为Gs。

2.3
参考磁场 referencefield
载物台预置靶材的上表面位置的磁场,其强度取决于霍尔探头到源磁体的距离。

2.4
测量磁场 measuringfield
溅射靶材置于载物台后靶材的上表面位置的磁场。

3 检测设备

透磁率检测设备主要包括源磁体、载物台、高斯计和霍尔探头等,设备放置在无铁磁性材料或外部

强磁场干扰的环境中。示意图如图1所示。

3.1 源磁体

源磁体为马蹄形永磁铁,固定到载物台的下方,并保持稳定。源磁体两极平行于载物台表面。调整

源磁体距离载物台的位置,使霍尔探头高斯计测得的源磁场强度为825Gs±50Gs。

3.2 高斯计

高斯计是透磁率(PTF)检测的核心设备,附带有横向场霍尔探头。高斯计直流磁场测量范围为0~
3500Gs,精确度为±2%。霍尔探头在源磁体两极正中位置,如图1a)所示。霍尔探头位于样品上方,
仅能通过调节支架上下移动并与磁铁在水平位置相对固定。

3.3 载物台

载物台作为靶材的承载平台存在于透磁率检测设备中,位于源磁体与霍尔探头之间,载物台装配有
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